
六：简要回答下列问题（每题8分，共40分）
1：什么因素决定了化学键的不同类型，有哪些类型的化学键，各有何特点？晶体结合能的一般规律如何？
2：画出点阵常数为a 的二维六方晶格的第一、第二、第三布里渊区
3：过渡金属与贵金属在电子结构上有何差别，这种差别对性能有何影响？为什么？可举例说明

4：说明电子有效质量的物理意义，为什么电子会有负的有效质量

5：说明半导体硅中的长纵声学波对电子的能带结构有何影响？

七：试讨论确定超导体临界温度的实验方法，至少说明两种。（15分）

八：试分析用经典理论和量子理论处理晶格振动各有什么特点？（20分）

